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Beta invencion se refiere, en general, = mé todos
¥ aparatos para amplificar seflales eléctricas que pueden aplicar—
ge a la produccion de grebaciones electrograficas y electfosﬁé—
ticas. Los sistomas precedentes de grabacion elesctirostatioa
producian wna imagen electrostatica %atente sobre una supsriicie
dieléctrica de grabacién. En general, el disefio de imagen elec~
trostitica se ajustz a wn eloctrodo configurado y se produce en
virtud de una descarga eléctrica ionizadora procedente de un elec—
trodo configurado, en diroocion a un electrodo de base situado
por detrds del medio dieléetrico de grabacion. Ias tdonicas ante—
riores electirogréficas y electrostaticas que empleaban tales dis-
positivos elsctrodos han venido presentando una carga irrsgular
e inssgura. Se ha expsrimentade gran dificultad en la obtencidn
de copias legibles, con suficiente regularidad y grado de fide~
lidad, bajo condicionses varias. Esta dificultad procede, en parie,
del hecho de que las variaciones de la atmdsfera hacen dificil

la regulacion del procese de carga. En muchos sistemes, ss pro—

duce la descarga con sdlo aproximademente un 95 % de seguridad

cuando ée aplio# & través de los electrodos una’ pulsacion eléctri-
ca de iniciacion. Esta falta de segurided tiens lugar debido & qus
el aire no contiens suficientes moléculas de aire ionizaedo pro—
ducidas pof influencias i?nizadozas normales, tales como luz ultra-
violeta procedente del sol, radiacion céamics, descargas elSctri~
casznteriorss, y similares, gue permitan contar sobre una base
ssgura con que el espacio entre los elecirodos contisne suficisn—-
tes iones. Si no hey presentes ioneé suficientes entre lés eloc~
4rodos ouando se aplica la pulsacidn inicial, no so producird ls
descarge eléotrica, que depende de un efecto de cescada producido
por los iones existentss en el espacio de separacidon . Io indusiria

antorior ha imtentado mojorer la soguridad mediante ol uso do
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fuentes de radiacidn ultrevioleta y mediante adicién de vapor

do agua 2l espacioc de grabacidn. Estos intentos, £i bien no hén
sldo totalmenie infructuosos, han resulfado engorrosos, y en
algunos casos tuvierop efactog deletéreos sobre el aéarato de
grebacidn. Ademds, cualesquiers variaciones en el gas ionizante

o en las caracteristicas eléctricas del aparato electrografico o
electrostético, llevan a una nueva falta de seguridad. Inclus§
en equellos dispositivos qus utilizan wna pre-ionizaoidn, resulta
dificil le regulacion del ambiente circundente. Las impurszas
irregulares y casuales que existan en el gas, en el espacio de
ionizacion, son causa de wna iniciacidn de descargé.insegura e
incontrolada ¥y, en algunos casos, de una erosion del electrodo ¥
del material aislants, como consecuencia. Asi pues,los mayores
prohlemas que hen resistido a los anteriores intentos por resol-
verlos son estos dos: ol control de la iniciacion casual de la
descargey y la irregularidad de le carga depositada. Otro proble-
ma importante del arte anterior estriba en obtensr una regula-
cidn adecuada del flujo de corriente ionica a través del espacio

de grabacion, para producir reproducciones de tono continuo o

gama en gris.

Conforme al invento, se dispone un amplificador
electronico~ionico, quo comprende: un dispositivo elecirodo de
excitacion, un electrodo colector espacimdo de dicho electrodo de

N
excitacion, una cémara interna de exéitacién dentro del citado
dispositivo electrodo de excitacion, un medio para producir wna
corrients de gas inerte & través de dicha camera de exoitacion y
hasta el espacio existente entre dicho dispositiveo electrodo de
excitaoidn y dicho electrodo colector, un madio para excitar dicho

gas inerte & fin de producir dtomos excitados de dicho gas inerte,

un dispositivo electmlo en forma de rejilla espaciado entre dicho
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ispositivo olectrode de excitacion y dicho dispositivo
elcctrodo colechor, con lo gue una sciiel amplificadna produ—

cida por medificacidon del flujo de carzas creadas por el elec-

trodo de excitacidn medianto dicho electrwodo zojilla pucde

detectarse on el electrodo colector.

BRSVE INACRIPCICH UF LO0S PLANOS

Para facilitar la éomprensién de estce invento, ho-—
remos roferencia a los planos adjuntos de las Tormas de reoali
zacion preferidas del mismo. No deben considerarse los planos
como limitadores de la invencidn, sino tan solo como e¢jemplas,
En cllos:

la figura 1 es una representacidn esquemdtica en
blogue de la nresente invencidng

la figura 2 ez una représéntacién ampliade en seo-—
cién transversel del proyéctor de ionecs do la prosente invencidng

la figura 3 es una veprescentacidn on seccidn transver-
sal del proyecior de lones de la presente invencidn tomada en
A-A" en la figura 23
atn mes ampliada, de los elecirodos del vroyecior de iones de
la preéenﬁe invencidng

la fizura 5 es una representaciodn esqﬁémética de los
electrodos del wroycctor de iones de la presenté invencion;

la figura 6 es un wsQuema de puisadioncs de los jo-
tenciales aplicados a ‘cada uro de los electrodos del nroyector
de iones en la nresente invencidn;

lag figuras 7-16 son esquemas de pulsacionos que re-
presentan otras formas de funcionamiento del proyector de iones
dol propoute duventos |

la figura 17 os un diagrama csquemdiico de los cizcudl~

POOR
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tos eléctricos asoclados al proyector de iones en otra forma
estructural del prosente inventos
la figura 18 os una representacidn diagramitica -
osuuemdtica de los cirvouwitos de electrode efectivos corres—
vondientes a le forma estructural de la presente invenciédn
indicada en la figura 17;
la figura 19 cs una representacidén esquomdtica del
circuito ldgico correspondiente a la forma de vealizacidn del
presente invento indicado por la figura 17;
la figura 20 os una representacidn diagremitica en
bloque'del cireuito logico representade en-la figura 19;
la Tignra 21 es una representacidn en perspectiva
de una instalacion multiple de proyectores do iones, confornme
al presente invento; '
la figura 22 es una visia superior en perspectiva de
otra forms estructural de la presente invencidng
la figurae 23 es una represensacidn parcial en sec-
cibén transversal de otra realizacidn del presente invento;
la figura 24 es une ropresentacidn ampliada en
seccidn transversal del amplificador clecirénico-idnico de pro-
yeccidn do ionecs de la presente invenciodn,

DIESCRIPCION DE IAS REALIZACTONES PREFIRINTES

LA

Una de las uiilizacioncs posibles de una forma de
realizacidn preforida del.presente invento aparoco representada
on la Tigura 1, en la cual se ha dispucsto un nuevo proyector
de iones 20 nara carger selectivomente papel electrogsrafico u
o%ro nedio dieldéctrico 22 para grabscidn de facsimiles o zogls—
tro de informaciin clectrostatica. La carga depositada no pro-
cisa revelado, sino que pucde wtilizarse de un modo siwvilar a

la cinte marmoetica cn un vegistro de informacidn y un sistona de
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recuperacién o reproduccién por el que yueden leerse o detec—
tarse las carges depositadas, mediante un electrémetro. Pucde
también revelarse wna imagen-copiz sobre el medio dielécirico

22 directamente o transferirse a otro medio para ul‘tei'ior reve=
lado y fijado, mediaante procedimientos que son bien conocidos

on las artes oleootrostdlicas y zerogrdficas. EL proyeotor de .
ionas 20 en esta forma do realizacién preferente es un proeyector
de iones del tipo do electrodo genorador de iones, sin contacto,
desde el gque 3o d.éposita la carga selectivamente, a voluntad,
sobre wna superficie retenodora de J._a carga, préxime, tal como
22. La siguiente caracteristica del proyector de iones,q',ue ge
estudiaréd a conbtinuacién con mayor detalle,es una cdmara do ex—
¢itaocidn, comprendida en el mismo, por la que fluye de modo
uniforme un gas relativamente inerte, vara proporciqnar un an-
biente circundante de e:ici‘ta.cién, constante, controlado. Esie
flujo de gas inerite se ha indicado en la figura 1 por la cone=
xién del tangue de helio 24 al 'proyaotor de ionss 20, Ia fuem;a-d‘
helio 24 mantiene un ambiente consbantc mediante suminiciro de
u flujo constante de helio a baja wvelocidad, por eojenplo infe=
rior a una provorcidn de 0,5 cc por minubto, por los electrodos
del proyector de iones 20, Bste flujo de helioc sirve para pur-
gar ol espacio de dssoai-ga. en el proyector d¢ ioneg y mantiene
un anbiente circundanie regulado,relativamente limpio, y seco ,
vara el proceso de excitaoidn dentro del proyector ds iones 20.
La oxploracién de un documento original 26 por la luz 28 y el
sistema de toma por célula Lotoeléctrica 30 yroduce una sefial
representativa de ia informacidn sobre el documento original 26,
que despuds do configurarse en los circuitos 32 es apropiadamonic
pulsada por la pulsacidn 34 y amplificada por el emplificador

de pulsaciones 36 para regular el funcionamiento y descargd del
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pro:,féc‘bor de iones 20. La descarga del proyoctor de iones 20

8¢ sincroniza con un sistema de grabacién o registro para pro-
ducir wna copia 22 o informacidn latente, En particular, pueds
disponerse wn circuito légico q_ﬁo contribuya a una consistencia
de descarge superior, en el proyector de iones 20, mediante
control de la inicizcidén ds la descarga por yarte del proyector
de lones 20 y terminacidn de la descarga tras un pericdo de
tiempo especificado. Tal circuito légico regula la cantidad: .de .
carga emitida por el proyector de iones 20, de modo que 86 dew=
vosite una cantidad fija por cada pulsgcidn aplicada producidsa
por el Dulsadoz; 34. Bs de hacer observar que cuando se hace
selectivo ol depésito do carga por introduccién de una sefial

de entré.da. codificada, el gra.fismé de’ carga total resultante
Duede revelarse por medio de técnicas xerograficas ordinarias

¥y Duedeo asi producirse una covnia facsimil mediante el presente
invento. La pulsacidén de entrada puede ser el resuliado de una
sefial de video pulsada o la salida de un computador o similar,
El documento originsl 26 y la copia que se trata de reproducir
22 puede montarse sobre un tambor rotative simple para la explo-
racion y la reproduccién o pueden montarse sobre tambores sepa-
rados e indevendientes sincronizados en posiciones ampliamente '
separadas. Pueden obienerse ampliaciones u otras modificaciones
de imagen utilizando diversos didmetros de tambor y por proce-
dimientos similares. Ademds, hay gue hacer observar gue en modo
alguno se limita la presente invencidn a la reproduccién de do-—
cunentos montados sobre tbambor giratorio, por exploracidn de los
mismos, sino que pueden emplearse diversos sistemas adecuados

de exploraeién, con inclusién de aguéllos on los que ya el do-
cumento, ya los olomentos de exploracién,se mucven, o on los que

se mueven ambos elementos de un modo coordinado. Las figuras 2,
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3 ¥ 4 dan una representacién més detzlleda do la estructura
del vroyector de iones 20. El proyector de iones consiste
bdsicamente en dos electirodos: el electrodo principal o visiago
olectrodo 40 y el electirodo de combrol o vlaca electrodo 42.
Un manguito alslante oilindrico o de otra forma adecuada 44
mantiene en posicidén el electrodo de control 42 y proporciona
un espacio de ionizacién entre el electrodo principal 40 ¥ la
vlaga electrodo 42, La placa elactrodo 42 queda sostenida en

posicidén sobre el mangxlitb aislante 44 por una grspa gue monta

. on wna muescs de retencién 46 o por medios apropizdos de otra

clase, tales oomo colas, epoxis y similares. Un accesoric me-
télicc; de ajuste 48 a cuyo itravés ge han practicado dos orifi-
clos de conexidn que forman dngulos rectos entre si para dejar
una abertura de entrada 50 y wma aberiura de salida 52 Dropoz:-
ciona un montaje de electrodo o elemento de soporte. El mangui~
Yo aislante 44 es cilindrico, con.un orii‘:'i.cio en el centro, cu-
yo difmetro es ligeramonte menor que el difmetro exterior de
la conexidén de ajuste 52 del accesorio metdlico de ajuste, El
manguito aislante 44 va montado sobre la abertura de salida 52
del montaje de electrodo 48. Un flujo conbtinuo de wn gas inerte
tal como helio se suministra constantemente pars nasar por el
tubo 54 a la abertura de entrads 50 del montaje de electrodo 48
a través del montaje 58 y hasta la zbortura de salida 52. EL
helio fluye por ol espacio de ionizacidén a itravés de unas ra-
nmuras 56 y nor el vistagp oloctrodo 40, que va montado en el
extremo de la abertura de salida 52. Ta posicién de estas 1a-
nuras 56 en ol eleotrodo vidstago 40 so ha revresentado clara-
mente en la figura 3. El espacio de separaoién existente enire
el eloctrodo placa 42 y el electrodo vésbtago 40 puede disponerse

para excitar el gas a, por ejemplo, 5 & 600 voltios y el voltaje
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aplicado pueds sor de aproximadamente 1.000 voltioz. El orie
ficio 58 do la placa electrodo efectiia la dimensién de mancha

de la mancha de carga resultante depositada sobre la superfi-

cie del dieléetrico situado a wna distancla do, Dor ejemrlo,

- 5-15 milésimas de yulgada (0,127 — 0,381 mm) a partir de la

parte inferior de la placa electrodo 42. El didmetro del orie
ficio 58 puede sor tivicamente del orden de ayroximadamente

6 milésimas de pulgada (0,1524 mm). No es vreciso, necesaria~
mente, que el orificio sea oircular, sino que puede presenbar
cualquier configuracién que se desee, correspondiente &l gro-
fismo de carga que se quiera producir. Variando le dimensién
del orificio y ol grueso de la pla&a electrodo 42, pueden obte-
nerge dimensiones de punto de entre 3,5 y 40 milésimas de pul~ -
gada (0,0880 y 1,016 mm). Aumentando el espesor de la placa
electrodo 42, so aumenterd la resolucién, Comd Dpuede verse en
la figura 4, 61 espacio entre la placa electrodo 42 y el
véstago electrodo 40 quo se ha desiguado con la refercncie 60,
es el espacio o intersticio de excitacién. EL espacio entre

la placa electrodo 42 y el papel 64 serd mencionado como espa~
oio de grabacidn o aceleracién 62, El papel u otre dieldetrico

64 estard, tipicamsnte, montado sobre unas platinasg conductoras

" conectadas a tierra, 66, segin representado en la figura 3.

El gas helio fluye por la zona de excitacién 60 tras haber
pasado por las ranuras de entrada del gas, 56, que presentan
wes entradas de aproximadamente 5 x 5 milésipagu%§;127 x 0,127
mn.) & la zona de ionizacién. Ia placa electrodo 42 posee ti-
picamente un grueso del orden do 3 mildsimas de pulgada (0,0762

nm), si bien, segin indicado m4s arriba, puedo aumentarse su
grueso para elevar la resolucién. El electrodo placa 42 recibe

su potencial & través de wna conexidén 5oldada &l conductor de
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clectrodo 68 quo atwaviesza el cilindro aislante 44 sogin ro-
prosentado on la figura 2. Le placa electrodo 42 y ol véstego
electrodo 40 pueden hacerse en material conductor tal couo
plata, cobre, acero, labtén, platino y similares. El cilindro
aislanie 44 puede esiar hecho en cualguier matberizl aislado
adecuado ©al como vidrio, plastico y similar. éualq_uier clase
de material apropiado para tuberias puede emplearse en la cons—

trueién del tubo de suministro de helio 54. Los proyectores de

iones tipicos gue se construyan tendrdn wna longitud total de

aproximadamente 3/4 de pmulgada (19,05 mm). Bs evidente que puede

emploarse cualquier nimero de materiales adecuados de electrodo
¥y aislantes, siendo los agui expuestos sélo ilusirativos. Quede
bien entendido que, si bien sélo se describe agul un proyector
de iones, puede igualmente emylearse una pluralided de tales
proyectores de iones en wna multiplicidad do disposiciones di-
forentes y diferentes matrices, aentro del espiritu y del alcane
ce de la presents invencién. Una de tales formes de realizacién
o3 la que se oxpons en detalle a continuacidén. Las dimensiones,
espacios y polenciales aqui expuestos como tipicos e ilustra—
tives de una forma de realizacién preferida del presente inven— '
to pueden variarse dentro de amplios limites, segin las velooi-
dades de grabacidn, la distancia a la hoja dieléctrica, los es-
vacios entres electrodos y otros potenciales emvleados, Han de
tenerse en cuenta los siguien‘bes hechos sobre el proyector de
electrones descrito. Facilita el control y la iniciacién de des-
gcarga en una oémara espocial abastecida con una atmésfera regu-—
lada en forma de un flujo oconstante de un gas inerte o no rsac-
divo tal como el holio. Se inicia la descargs entre los electrow

dos que posecn relaciones fijas de espacio y eléotrica, y ol
dispositivo proyector de iones consiste en dos zonas distintas

.
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DOTO no carentes de relacién: 1) una cémara interna de excita=
cidn 60 y 2) wn espacio exbtorno de aceleracidén 62 entre la
placa electrodo y la platina de papel 66. El voltaje del espacio
de excitacién que haya de emplearse serd funcién de la geome-~
tria y dimensiones del mismo y del yorcentaje de recuperacién
de moléculas en el espacio desde la provia descarga de pulsacién,
asi como de otros pardmeiros, El gas hel%o_proporoiona una ré-
pida extincién y ol espacio de excitacién 60 puede purgarse
después de la descarga por medio de una corriente no exoitada
de gas holio que impida una pronta iniociacidén de la siguiente
descarga. La zona 60 proporciona un espacio totalmente encerrado
¥ alslado, de oxcitacidén para iniciacidén de descarga, provisto
de wna atmésfera controlada abastecida por el flujo de gas inerte
o no reactivo tal como el helio,que fluye de continuo al esvacio
60 purgando el mismo. _

La separacién inlciadora de descarga en el espacio
60 os constanto ¥ no depende del ospacio existente entre la plam
tina 66 y la placa electrodo 42. El espacio 60 gqueda cerrado
¥y protegido, no estando, pues, sujeto a las condiciones atmos-
féricas, tiro o contaminacién. El gas inerte o no reactivo tal
como el helio rotrasa la contaminacién y la aliternacién de los
electrodos, El gas helio proyorciona asimismo wn enfriamiento
superior de los electrodos y wna mds prontz y completa extincidn

de las descargas, La separacién del electrodo placa 42 del pa=

pel 64 puede sor, por ejemplo, del orden de 10 & 20 milésimas

de pulgada (0,254 a 0,508 mm) y no es critica. La placa electro-
do 42 y la platina de papel 66 presentan wuna configuracién goo-
nétrica paralela que suninistra un efecto de lente electrdénica

Dara ayudar al enfoquo de los iones o olectfon$§ de descerga en

ol espacio de excitacidén externo 62, inhibiondo con ello su
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extensidn por este espacio poro permitiendo el espaciamiento no
oritico dsl proyector de électrones 20 y el electrodo placa 42
do la éuperficie dé papel, 64. Si bien no se pretends limiter la
invencién a ninguna teoria especifica de funcionamiento, se cree

actualmente que pueds adelantarse lo sigulenie como hipdtesis que

‘daseribe sl funcionamiento general del proyector idnico 20. Al

- pasar el helio o un gas inerte, no msactivo, similar, por sl pro-

yector idnico 20, atraviesa laas ranuras 56 del vastago elecirodo 40.
Despuds de abandonar el helio las ranuras 56 del vdstago electrodo
40, 1lega & una zona de alto campo electiromegnético en un angulo
del vistago electrodo 40 y entrs el vastago elsctrodo 40 y la

placa elsctrodo 42. En esta zona tiens lugar la excitacion.Es de
hacer notar que los mecanismos por los cuales tiens lugar la excita~-
cidn pueden incluir, aunque no se limiten necesariamente 2 sllo:
excitacidn por absorcidn de radiacion electromagndtica, excitacidn
por colisidn, excitacidn por bombardeo electrdnico y procesos do
ionizacidn. Bl gas tiende & ceder en los angulos del viastago elec—-
trodo 40. Los electrones y los iones foxmados en esta zona no pa-
racen Gtiles para depdsito de carga, ya que, en su mayor parite

son atraidos a los elsctrodos 40 y 42 antes de que puedan alcanzar
el orificio 58. Sin embargo, se producen también iones meta—ostebles
neutros due no son afectados por los campos eléctricoé en esta zo—~
na, en las zonas de campo elevado. Estos meta-establas pueden

fluir hacia el orificio 58. Los iones y moléoulas.meta—estables

que llegan al orificio 58 pueden iqnizar el gas del aire que se
mezcla con el holio dentro de la zona del orificio 58 si es mayor
la ecnergia de excitacitn que la energia de ionizacidn del gas par-
ticular. Algunos de los meta-estables pusden, no obstante, dssac~
tivarse por colisiones contra las paredes y colisionﬁs atomicas

antes do aleanzar la zona del orificio 58. Incluso en esto 02580,
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la descarga por ionizacion pusde propagarse positivamente al ori-
ficio 58 for medio del efecto Auger que resulia de la eyecciéh -
eleotrones desde elralectrodo cuando se bombardea por Atomos meta-—
astebles. Da los gases inertes, los meta-esiables de helio son

los me jores emisores de electrones Auger. El helio posee la mas
alta energia meta-estable de los gases inertes a eproximadamente
19,8 electron-voltios. Este nivel de ensrgia meta-estable es efec~
tivo en la ionizacion del aire en la zona del orificio 58, puesto
qus exceds de las energlas de ionizacion de las especies de gas
pertinentes tales como Ne, O,, NH y OH. Ademds, el helio presenta
el més alto grado de difusion de los gases inertes. As{, debido a
que los meta-estables de helio son oapaces de propagar con efec—
tividad la descarga por ionizacion desde los bor&es del vastago
electrodo 40 hacia el orificio 58, y puesto que los metarestailes
de helio son capaces de ionizar con efectividad moléculas del aire
al salir por el orificio 58 los meta—éstablas de helio y las car—
gas por ellos producidas, es el helio el gas fluyente preferido.
Independientemente dol mecanismo implicado, el helio excitade atra-
viesa el espacio 60 hasta la zona del orificio 58. En la zona del
orificio 58 tiene lugar una interaceion entre el helio exoitado

v las molédoulas de aire, que de como resultado la formacion de
muchos iones & electrones libres. Mediants andlisis del espectro
de emisidn, se han identificado especies ionicas tales éomc N4y
OH*, NH*. Las espacies negativas no han.sido identificadas yacue
ninguna especie negativa tiene espectro de emigidn, perc puede
afirmarse que se hallan presentes especies negativas en nimero su-
ficiente pare proporcionar un depdsito de carga efectivo scbre el
papel 64 o la platina 66. El orificio 58 emite estas cargas enire
otras. Las carges de la polaridad deseada se pasan al papel 64

a trevés del espacio de aceleracion 62 por el efecto de las fuerzas
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electrostidticas. la geometria del orificio 58 determina am-
pliaments la dimension de mancha de la carge dep&sitada. Aun
cuando puede utilizarse cuzlquier gas inerie o no reactivo

oome gas fluyents, el helioc se ha rsvelado como el {mnico
efectivo en el proceso ds ionizacidn que queda descrito, para

la presente configuracion de proyector de iones y se ha revelado
asimismo como de mucha mis confianza que oualquier otro ges flu
yente probado en la produccidn de %onizacién en el espacio de

aire cuando se aplica la pulsacion de grabacion. Los campos elec—

. tromagndticos y electrostéticos a que nos hemos referido se pro-

ducen en cualquiera de las distintas modalidades operativas que
més lejos se exponen. Es de hacer notar que, para mayor claridad
de la exposicion y simplicidad de explicacidén, se ha deseorito
haste aqui el funcionamiento del proysctor de iones en términos
de una teorfa do funcionamiento tal como actualmente sé entiende,
aun cuando svidentemente debe interpretarse qﬁe tal teoriz es
tan solo ilustrative y gue no se pretende deba considerarss como
una limitacion del alcance del invento.

Pusden utilizarse diversas formas de ‘operar para di-
rigir los electrodos del proyector de ionea 20 y para aplicar

ol potencial eldotrico al eitado proyector idnico 20. Se dan

ejemplos de algunas de las diversas modalidades en las figuras

5—17. No se pretends que estas representaciones sean exhaustivas;
sino dar con ellas wna indicacidn de les varias formas en las Qw
pusde llevarss & cabo el presente invento. Como introduccién &

las diversas modalidades, pusde considerarse que, en general, exis-
ten dos modalidades bdsicas, & saber: 1) la foxme de pulsacidn

en le que el vastago electrodo 40 y 12 placa electrodo 42 so en—
cuentrén al mismo potenciél o proéximos al mismo potenciel, excepte

durante la pulsacidn ya sea de la placa electrodo 42, yo dol vise
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tago electrodo 40 {este modalidad proporciona un campo cons-
tants en el espacio de acelaracion 62 e iones producidos selec—
tivamente), y 2) la modalidad de mtencisl constants o modali-

dad de CC, en la cual el véstago electrods 40 y la placa elsc—

* trodo 42 quedan separados pdr cierto potencial oonstante, por

Ejemplo de 400 voltios aproximadamente (eéta modalidad propor—
ciona una fuente constante de iocnes scmetidos a wun campo pulsado
selectivaments en ol espacio de aogleracién 62). Se han represen—
tado diversas variaciones sobre cada uno de estos tipos en los
esquemas pulsados de las figuras 6-16. Una variacion de una ver—
sidn electronica mas sofisticada, que comprende un campo pulsa-—
do e inducido por pulsaciones, es la que apareco en detalle en
detalle en las figuras 17-20, En general, se emplea, como 6jem-
plo, durante el clolo de Mescritura", segin aparece en los es~
quemas de pulsaciones, un potenéial de aceleracidn del orden de
aproximadamente 70 voltios por milésima de pulgada (0,0254 mm)
o mil voltios a través de un espacio de 14 mildsimas de pulgada
(0,3556 mn). .

~ En las figuras 5 y 6 se ha representado una modalided
preferida de realizacidn del prssents invento. En esta modali-
dad preferida, se mantiens la platina 66 de la figura 5 a un po—l
tencial "o" que se indica mediante el correspondiente esquema.
de pulsacion de la figura 6 como potencial tierra. La place
eloctrodo 42 de la figura 5 se mantiene & un potencial "b" que
se ha representado en el correspondiente esquema de pulsacion de
la figura 6 como potencial negativo de 1.000 voltios. El vastago
electrodo 40 de la figurz 5 estid sometido 2 un potencial "a" gqus
es un potencial negativo de 1.000 voltios pulsado por un pulsador
de alto voltaje hasta un potenoial negative de 2.000 voltios du-

rante el ciclo de "escriturae" del proysctor de iones 20. Los po-
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tenciales indicados se den a fines de exposioiéh ¥y ejemploy ¥
pusden variar en amplias proporciones de valores, dentro del
presents invento y seglin so describe aqui. ée ha revelado ccmo
satisfactoria una amplia varisdad de métodos de control de pulsa-
ciones aoccionadoras.

Otra forma ds operar es la que aparece en la figura'7,
en la cual ss mantiene la platina 66 a un potencial positive de
1.000 voltios, mientras que el électrodo placa 42 s mantiene-a
potencial tierra. Se aplica wa pulsaocidn negativa del orden de
1.000 voltios al vastago electrodo 40 para "esoribir".

Otras dos formas se indiocan en las figuras 8 y 10,

" estando en ambas conectado'a tierra el vastago electrodo 40.

El elsctrodo placa 42.y la platina 66 se hallan acopladas eldo~
tricamente, por lo que pueden pulsarse ambas & un mismo tiempo.

En ia alternativa reprssentada en la figura 8, la placa electrodo
42 esti inicialments puesta a tierra,'y la platina ss halla a wn
potencial positivo de 1.000 voltios. Tanto la placa slectrode 42
como la platina 66 reciben une pulsacidén positiva del orden de los
1.000 voltios.

En la alternativae de la figura 9, ss aplica una puléa—
cidn negativa de aproximaéamente 1.000 voltios tanto al electrodo
placa 42, que estid iniciaimente puesto a tierra, como a la platina
66 que se halla a un potencial negativo antes de la pulsacidn.

En la alternativa indicada en la figura 10, ol vis-
tago electrodo 40 y la placa elsctrodo 42 estan polarizados posi-
tivamente a 1.000 voltios. Se aplica una pulsacidn de signo ne-
gativo a la placa elecirodo 42, llevando su potencial a tisrrs.

Se mantiene negativa ia platina 66 a un potencial del oxden de
los 1.000 voltios.

La figure 11 muestira wna alternativa en la ocual so
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mantiene sl electrodo\placa 42 a tierra, mientras que la platina
66 tiene un potencial positivo del orden:de 1.000 voltios. Se
aplica wna pulsacidn positiva del orxden de 1.000 voltios al vés—
tago electrodo 40 para producir condiciones de "escritural.

En la alternativae de la figura 12, la platina 66 se
mantiens & potencial negativo de aproximadamente 1.000.voltios

y ol electrodo placa 42 & potencial tierra. Se aplica wuna pulsa-

- ¢ion de un potencial positivo de aproximadamente 1.000 voltios,

al vastago electrodo 40 para producir las condiclones necesarias
para la traensferencia de carga.

Puede observarse que en las citadas modalidades alter-
nativas, se aplica la pulsacion entre el vastago electrodo 40 y
la placa elsctrodo 42 y, por consiguiente, que pueden las mismas
considerarse como ampliamente representativas de algunas de las
variaciones de la forma de pulsacidn. .

Las ocuatro alternativas siguientes pueden, asimismo,
ey consideradas como representativas de algunas de las varia-
ciones en las que se ha émpleado, en general, la nodalidad con-
tinua o de CC.

La figura 13 muestra wna forma alternative de fun—-
cionamiento en la que se manticne el vistago electrodo 40 a po-
tencial tierra y la placa electrodo 42 se mantienc a un potenw
cial positivo de aproximadamente 400 voliios con respecto a tal
potencial tierra. La platina 66 se pulsa positivamente en apro-
ximadamente 1.000 voltiocs desde wun potencial inioial positivo

de aproximadamente 400 véltios.

Puede observarse que la figura 14 represonta una mo=
dalidad alternativa que es idéntica & la representada en la fi-
gura 13, con excepcién del hecho de que el potencial tierra o de

referencia puede congiderarse pasado en direccién negativa 400
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voliios. Tales variaciones son yosibles con Trespecto a todas
las domés forﬁas ostruciurales aqul expuestas ¥y pueden dar como
regultado ol devbsito do carga de cualquier polaridad,

Otra variacién de la modalidad de CC o conbinua se

ha representado en la figura 15, en la cual se mantiene el vésw

. tago electrodo 40 a un potencial tierra y la placa electrodo 42

a un potencial negativo de aproximadamente ZOO voltios por debajo
del potencial de tisrra, Uns pulsacién de signo negativo de aproe
ximadamente 1.000 voltios es aplicada a la platina 66, que estd
inicialmente a un votencial negativo de aproximadamente 400 vol-
tios,

La figura 16 representa la modalidad de funciona-

miento representada en la figura 15, habiéndose alterade el po-

tencizl de referencia o potencial tierra en wna direceidn posi~

tivea ayroximadanente 400 voltios,

Puede emplearse cualquier cirouito, entrs una amplia

variedad de ellos, de manera ordinaria, rara el funcionamiento de

las modalidades indicadas. )
Otra modalidad de operar por pulsaciones que DPropoT-
ciona un conbrol adicional de las pulsaciones que figuran en
las figuras 17-20: El oircuito légico empleado en esta alterna—
tiva de la presenbe invencién contribuye a la consisiencia de
carga oAdescarga mediante apreciacidén sensitiva de la iniciacién
de la descarga y terminacidén de la descarga tras un periodo espo=
oificado de tiempo. Esba accién regula la carga total emitida
desde ol proyectop de electrones 20, de modo gque se produce una

cantidad fija de carga para cada pulsacién aplicada. Los esquemas
blogue que aparecen em la figura 17 describen este aspecto de

vroyector de eleotrones 20, ¢l condensador de 10 pf, 70, y la

resistencie de 10 ohmios, T2, que forman une red diferenciadoxsa
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que acusa ol subito cambio en el electrodo plaoca 42, en el
voltajo del mismo gue se produce en el momento de la caida.
Un retardo variable en los elementos de flip-flop 72 permite
que transocursa un tiempo yredeterminado desde el comienzo de
la descarge hasta la pulsacidén aplicada a las fases de accidn
76, avagéndose entonces un amplificador de pulsaciones de alto
voltaje T8 al védztago electrodo 40. El amplificador de Dulsacio-l
nes de alto voltaje T8 deriva su potencial de un suministro de
energla de alto voltaje T7. La pulsacién de entrada 75 puede
ser ol regultado de una entrada pulsada de video o una salida de
conmputador, o similar., Los circuitos aplicados al prquctor de
electrones 20 son tales que al iniciarse la pulsacidn el vdstage
electrodo 40 empieza a ser negativo pero oon velocidad mucho mds
lenta, Bete hecho puede comprobarse examinando el cirouito efec—
tivo que aparece en la figura 18,

En ol circuito equivalente de la figura 18, la capa~
citaricia 80 electrodo véstago-electrodo placa se encuentra en
serie con la capacitancia de 10 »f del condensador diferenciador

70 para la sefial pulsadora. EL potencial aplicado se dividird

" entre las dos capacitancias, Asi, la placa electrodo 42 se mueve

hacia wun potencial menos negativo que el vistago electrodo 40.
Doebide a los diferentes potenciales existentes sobre el vdstage

electrodo 40 y la placa electrodo 42, tarda aproximadamente 0,1)1

._segundos,(segﬁn sea la veloocidad de produccidén de las pulﬁaciones

Gras la iniciacién de las mismas, variard este tiompo), en con-

vortirse en un votencial de aproximadamente 600 voltlos, y el
espacio de excitacidén entre el vidstago electrodo 40 y la placa
eleotrodo 42 se hard conductor. El potencial requerido es fun~
oién tanto do la goometria del espacio como de la magnitud'del

mismo, y debe ademds ser influldo por el vorcentaje de recupera-
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cién del espacio de separacidén desde la anterior pulsacién de
descarga, asi por otros pardmetros. En este punto, existe un
recorrido de baja rosistencia entre el vidstago electrodo 40 ¥y

la placa electrodo 42, y la placa oleotrodo 42 cae rdpidamente

- hasta aproximadamente los 200 voltios del véstago electrodo 40.

Puede considerarse la diferencia como una caida de IR cuando

la resistencia efectiva del espacio, ¢l tiemno y la corriente
producen este voltajo. La magnitud de la corriente del espacio
de sépa.racic‘m ¥y, vor consiguiente la tensidén del espacio, son
también funcidén de los demds pardmetros externos, Bs aproximada=
mente en este momento cuando los iones de la zona del vésbago

electrodo 40 pasan por el orificioc 58 y el olectrodo placa 42 ¥y

- se encaminan hacia el papel 64 con el electrodo de hase :pizesto

a tierra, 66. Aproximademente 0,8 u de segundo mds tarde, el
vésﬁago. eleotrodo 40 aloanza su punto negativo méximo, Duesto
que el control de retardo en la pulsacién de reoajuste se regula
para esta duracidén., El flip-flop T4 vuelve a su posicidn origi-
nal y ol véstago elecirodo 40 inicisz su movimiento de nuevo
hacia el potencial tierra y so extingus la oarga. Esto devuelve
el sistema al concepto de condensador original de la figura 18
¥ la placa eolescirodo 42 empleza a descargar de nuevo a su vole
taje normal, El véstago electrodo 40 y la placa elecirodo 42
vuelven al equilibrio enespera de la pulsacién siguiente,

1], funcionamiento detallado del circulto légico
que queds descrito puede verse mejor en la figura 19. Los dos

transigtores de pulsacién Q’.L y Qz estdn inicialmente corrados,tal

como el transistor flip-flop QB-. Bl otro transistor flip-flop

] 4 esté encendido, Cuando se aplica una sefal de signo positivo

en los terminales del aparato, el diodo de entrada 82 se ciexra

¥ cesa el campo on torno al inductor de 22 ph 84 en la base del
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circulto Ql’ generando un potencial posgsitivo en la base que
hace entrar en funcidn al transistor Ql; El encendido del tran~
gistor Ql hace descender la base del transistor Q3 que lo po-

né en accidén y se cierra el transistor @, de accidn normal de

4

flip-flop., Cuando se cierra el transistor Q4 se aplica una sefial
de signo negativo al transistor Q5. Bl fransistor Q5 09 un se-
guidor de emisor cwya salida acciona ol ampliflcador de base
comin Q6 que & su vez aplica una sefial de signo negativo al

tubo Tl‘ Como el tubo Tl es un amplificador corriente, se produce

en su rotencis de salida una inversién de fase de 1802, por lo

" que la sefial aplicada a la rejilla de control del tubo T2 serd

positiva y producird wa sefial negativa en sus terminales de
salida. El condensador de 500 pf, 86, y el tubo T3 sirven como
fijaoidén en la salida y compensan todo exceso de signo positiveo
cuando se clerra el tubo T2. Cuando se oonﬁrola la pulsacidén

de reajuste desde el electrodo dlaca 42 del proyector de iones
20 pasa a través de un inversor de fase Q7 ¥y después a un tran-~
sistor Q,, con ol resultado de que el circuito es devuelio a su
estado original, como fue originalmente lanzado. La rasisteﬂc{a
de 100 ohmios, 88, y el condensador de 100 mf, 90, del circuito
base del ?ransistor Gz.6 pormite wn retardo variasble de algunos
déoimas de microsegundo desde el momento en que se recibe la
pulsacidén de accionamiento hasta que se aplica la sefial a la Ie-
jilla de control del tubo T, . Estos valores se dan sélo a fines
ilustrativos, como valores tIpicos; pueden, no obstante alte-
rarse grandemente al emplearse otros elementos de elrculto,

con inclusién de una amplia variedad de transistores y tubos,
Los restantes elementos de circuito que aparscen en la figura

19 para dar una representacién esquemdtica completa son conven-

oionales y sus valores ostardn determinados por las caracterise
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ficas de los transistores y tubos empleados, variando al variar
asimismo los, deméas elementos de oirouitos estéticos. En los oaw
so8 oaspecifiocos, se determinan sus valoresa por la necosidad de
aportar una magnitud apropiada de 5otencial entre el véstago
5 electrodo 40 y la placa pleotrodo 42. Puesto que no es precisa
. . una exposicién de sus funciones normales y magnitud, para la

comprensién de la presente invenoibn, excepto la que se ha dado
anxeriormente a fines de ilustracidn, no daremos més detalles
sobre los restantes elementos del circuito de la fiéura 19.

, 10 En la figura 20 se ofrece wna sintesis del diagrama
esguengtico citado; en forma de esquema blogue.

Son numerosas las variaciones del proyector de iones
que se presentarin a los expertos. Una de itales variaciones es el
uso de una pluralidad de »royectores de iones en una disposicién

15  determinada o matriz para la impresién de una mulbtiplicidad de
tivos, o en wna pluralidad de puntos simultdneamente. Una de muw-
chas posibles configuraciones de tal disposicién es la que apa-
rece en la figura 21, La cabeza del proyector de iones, 132,
consiste en una caja eléctiricamente aislante, 116, que contie-

20 ne siete proysctores de iones 130, dirigibles independientenmente,

' espaciados en por ejemplo 14 milédsimas de pulgada (0,3556 mm)
de centro a centro. Una abertura de entrada 136 en una extensidén
134 de la cabeza del proyector de iones, 132, suministra el paso
e helio al interior de la cémara 126 gue es oomin & los siete

.25 ' proyectores de iones 130. Cada proyector de iones 130 se compone
de una cédmara de belio 124 en torno a un véstago electrodo 122,
El fondo inferior ds la odmara 124 estd cerrado yor la placa eloc
trodo 118 provista del oxificio 120, Los eleotrodos de cada
proyector de icnes pueden conecharse eléctricamente y accionarse

30 en la misma forma arriba descrita con respecto a proyector de
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iones simples. El flujo de helio de esta formg de realizmacién
ge efectda dosde la cédmara 126 y al interior de 124 y en torno
al véstago electrodo 122 entre este vdstago eleckrodo 122 y

la placa electrodo 118, vara salir por el orificio 120 de la
mnisma manera deséri%a vara el proyector de iones simple., Puede
utilizarse o bien elementos conduotores separados, o bien una
sola lémina de maberial conductor con orificios apropladamente
espaciados, como placas electrodos 118, En este Ultimo caso

es particularmente adecuada una de~ias formas de fﬁgoionamiento
arriba descritas en que se emplea una placa electrodo conectada
tierra, para usc con esta serie de droyectores de {Bnes s 8
cuando también podrian utilizarse otras modalidades. Cualquiera
de los diversos materlales y configuraciones arriba mencionados
con respecto a la configuracién de proyector do iones simple
son de aplicacién asimismo a la matriz mGltiple de proyectores
de iones que hemos descrito.

Entre las variaciones de configuracién de proyector
de iones que seo ofrecen a ios expertos, existefla que denomi-
namos "proyector lineal", Esta forma de realizacién alternativa
consiste en una configuracién de proyector de iones que propor-
ciona wna fuente lineal de iones, de modo similar a la fuente
ciroular arriba deserita, Tal realizacién se ha representado en
las figuras 22 y 23, La estructura de este proyector de iones
consigte en una placa metdlica 92 con una fuente estrecha 94
que f¥iene aproximadamente un ancho &e 0,006 pulgadas y un largo
aproxinadanonte de 8,5 pulgadas (0,1524 x 215,90 m). Por detrés
de la ranura 94 se halla una estrecha barra de metal 96 a es-
trecha proxinidad de la placa 92. La zona -de dxocitacién o ioni-
zaoién 98 entre la barra 96 y la placa 92 queda llena de helio

a baja presién, que purzga la zona 98 y mantione una atmésfera
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constante, segin se ha descrito mds arriba. Las tomas do ajuste
100, en conexién con medios de polarizacién (no representados)
oxistontes en la caja 102 permiten gue @l espacioc de exoita-

cién quede regulado do manera que pusda obbtenerss una carga

- consistente a todo lo largo de la ranura 94. Se alimenta el gas

helio por la parte superior ds la caja 102 mediante el tubo
104 coneotado a wna exbensién del orificio de caja 106 y des~
yués vor la derivacidén para el helio, hasta la zona de excita-
¢cién 93. El proyechtor de ranura 108 se halla sustentado sobrs
w btambor rotativo 110'en el que se ha situado un electrodo 102
de hilo helicoidal. Una técnica tipica pare cargar selectiva—
mente un dieléctrico (no reprosentado) que pasa en?re el DProw-
vector 108 y el electrodo helicoidal 112 es la de pulsar el
proyectér 108 continuamente a una frecuencia adecuada con pule
saciones de signo negativo aplicadas a la barra 96, mantenién-
dose la placa eleotrodo 92 a potencial tierra. ElL hilo heli-
coldal 112 puede entonces pulsarse positivamente, lo que atrae~
T4 selectivamente iones desde el espacio de separacién en el
pnto de inberseccidén endre la ranura 94 y el hilo helicoidal
112, ) _ _

Una forma alternativa de operar es dispormr un po-

1

tencial positive constante en el hilo helicoidal 112 y pulsar

_ selectivamente la barra 96, mientras se maniiene negativa la

- placa 92, a tierra, lo que producird asimismo el denésito de

carga oen el punto de intersecccién del hilo helicoidal 112 y la

ranura 94.

_ El revelado de la imagen producida sobre el medio
dieléctrico puede tener lugar yor cualesquiera métodos xero—

grsficos o téonicas xerogriiicas commes, tales como ocepillo

magnético, ceprillo de piel o revelado por cascada,
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Las variaciones en la veloocidad de rotacidén de la
hélice o espira y en la velocidad del papel determinan la
velocidad de impresién y el formato relativo de la ocodia.

' La amplia variedad de materiales y formas de ope-
rar que hemos indicado como aplicables al presente invento son

también de apvlicacidén a la configuracidén de proyector lineal.

Otra mejora aportada al presente invento se ha re-

. presentado en la figura 24, Un proyector de iones gue posese una

estructura similar a la que aparece en las figuras 2 y 4 se
nodifica en esta forma de realizacién mediante adioibn de wn
cuarto electrodo 200 insertado en el sistema de proyeceién de
iones entre la placa eleotrodo 42 y el electrodo base 66. Otro
cuarto electrodo 200 puede afladirse también a las configuraciones

de disposicién miltiple y lineal de proyectores deé iones arriba

- expuestas de manera correspondiente & la presente descripeidn.

La adicién del electrodo rejilla 200 proporciona w control
adicional de lag cargas depositadas y hace posibie la produc—
clén de una grabacién en gama de grises de tono conbtinuo, sobre
la capa de grabacién 64. Una sefial adicional de oontrol puede
aplicarse a la rejilla electrodo 200 para modificar el rayo de
iones y electrones que atraviesa ol espacio de sepéracién 62

¥y afiadirse asi, por consiguiente, una informacién adicional

a la producida por ia Hulsacidén del proyector de iones segin

descrito.

La adicién del eleotrodo 200 hace posible un con-
{trol de transferencia de carga aproximadamente lineal wtilizan—
do una tolerancia de tensién de ypolarizacién de, vor ejemplo,

80 voltios en el eleoctrodo de control 200 del proyector de

_iones. Puede lograrse un control efectivo por medio del elec~

trodo de control 200, por ejomplo, con la puesta a tierra del
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electrodo colector 66, la placa electrodo 42 fijada a =225
vol“bioa_". ¥ pulsando el véstago elechrodo 40 de -225 a -1475
voltios a wn grado de flujo de helio ligeramente superior a
2 co por minuto, con un colector para la reéulacién @&l espacio
entre electrodos mel oxden de 0,005 (0,127 mm), mediante va=
riacién del potencial aplicado al electrodo 200 entre aproxi-
madamente ~170 y —~260 voltios,

" Los ejemplos aqul expucsios se dan a fines ilugira—
tivos tan solo. Es evidente que los potenciales, polaridades
¥y espacios pueden variar en amplios limites de valores, segiin
ougl sea la técnica de pulsacién que se enmplee, entre 'las que
se han desorito, y segin cudl sea la variedad de configuracién
de proyector de iones q;.ue se utilice, asl como la magnitud y

la polaridad de las seofiales de control que se apliguen y le na~

turaleza de polencia de salida deseada, Pueden también lograrse

variaciones en la senaibilidad del control de rejilla y en los
resultados correspondiontes, segin se deseen, mediante la To—
gulacidén o ajuste del espaclo enire electrodos y la alineacidn
de orificios, |

‘Bl grado de control obtenible por el .electrodo-re~

Jilla 200 es suficiente’ vara haoer posible una grabacién ana~-

16gica o de gama de grises utilizando el proyector de iones

segin descrito. Ademds de esta mayor capacidad, la citada con-
i‘iguraoién proporciona la ventaja de un control de carga de bajo
voltaje en un proceso de grabaciodn,

Ademds, es de hacer notar que el disponer un cuarto
electrodo 200 en lé configuracién de la proyeccién de iones

hace posible que el proyector de iones se wkilice con fines

distintos a los de grabacién., En efecto, el proyector de iones,

‘mediante adicién del ouario eleotrodo, so convierie en wn am-
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Ylifiocador, en una forma andloga & un triodo ordinario y
puede ser de wtilizacién, oomo amplificador, en determinadas
aplicaciones de cirouito especial. En esta aplicacién, los
electrodos de grabacién 42 y 44 y sus partes correspondientes
pueden considerarse ocomo dispositivos electiodos de exoitacién,
on general, El oleotrodo de base 66 puede considerarse como
wn colector. Una sefial de control producida por el dispositivo
vroductor de seflales 202 y aplicada al electrodo-rejilla de
control 200 serd ampliada en magnitud por el flujo de carga
recibido por el electrodo coleotor 66 y, como se ha visto,
por oualquier oirouito externo aplicado al electrodo 66. Es de
hacer observar que osté amplificador vara producir resuliados
anélogoé & los de wn triodo ordinario no requiere vacio cir-
oundanfe y es oapaz do producir ampliaciones del mismo orden de
magnitud,

Por consiguiente, el dispositivo representado en
la figura 24 es capaz de servir como sigitema do grabacién en
la formg descerita con reospecto a las obtras formas de realizg—

¢cién del yroyector de iones, pero ofreciendo una superior capa~
oldad para la regulaoidén del proceso de caiga y de las cargas
depositadas sobre el papel 64. El conbtrol adicional es sufi-
ciente para proporcionar una cobertura de tono continuo y de l
gamg de grises por medio del proyector de iones descrito. Es
vosible ademés hacer actuar a este proyector de iones como am=
plificador electrénico ¢ idnico, para uso como parte de cir—
cﬁitps especialigados.

Si bien se h& descrito ei invento con referencia
a sus formas de realizacién preferidas, los expertos en este

ramo industrial sabrén comprender que pueden introducirse di-

versos cambios y equivalencias en sus elementos, sin salir del



- 28 -

verdadero espiritu y alcance de la invencidén., Pueden hacerse
ademds muchas modificaciones para adaptar -un=a : sibuacién
o material partioulares a las caracterisiicas de la invencién
‘g8in spartarse do sus dirsotrices esenciales,

En resunen, la Palonte de Invencién que se soliocita

debord reczer sobre las siguientes
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REIVINDICACIONES

1. Un método y su oorrespondisnte dispositivo am-
plifica&or eleqtrénico«iénic; para smplificar wnea sefinl eléctrie
ca, caracteriZandose el dispositivo porqﬁe comprende: un dispo-

sitivo electrodo de excitaoién; wn electrodo colector espaciado

de dicho electrodo de excitaoién, una cémera interna de excita-

: cidén dentro del mencionado dispositivo electrodo de exoitacidn,

medios para producir wm flujo de gas inerte a través de dicha
cdmara de excitacién, hasta el espacio de separacidn existento
entre el citado dispositivo electrodo de excitacidn y el citado
electrodo colector, medios para exoitar dicho gas inerte a fin
de producir dtomos excitados del indicado gas inerte, un dispo-
sitivo electrodo en forma de rejilla espaciado entre dicho dis-
positivo electrodo de exitacidn y dicho dispositivo electro co-
lector, con lo que puede deteotarse en el electrodo colector una
sefial amplifioada rroducida por modificacidn del flujo de cargas
oreadas por el electrodo de excitaoidn, mediante dicho electro-
do de rejilla.

2, Un dispositivo amplificador segin la reivindi-
cacidn 1, oaracterizado porque comprende medios para aplicar wn
GampPo electromagnéfioo a través de dicho espacio de separacién
entre el citado dispositivo eleotrodo de excitacidn y el oitado
electrodo colector, a fin de hacer que las cargas creadas por di=-
chos dtomos exoitados del indicado gas inerte se muevan hacia di-
ché electrodo colector, y wn medio de sefializacidn pamaplicar
wne sgefial eléotrica a diocho electrodo de rejilla.

3, Un método y su correépondiente dispogitivo ampli-
Picador eléotronico-idnico pam amplificar una sefial eléotrica,
caracterizéndose dioho método porque comprende: la aplicacidn &e

un primer.potenoial eléotrico entre elebfrodos de excitacidn; el
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yaso de wn flujo ds gas inerte continuamente & través de una
oéméra inte¥na de excitaoidn entre los electrodos de excitacidnj
la intréduccién de étomos excitados de dicho gas inerte en el es-
pacio de separacidn entre los eleotrodos de excitacidén y un elec-
trodo colector espaoiasdo de los mismos; la aplicacién de un se-

gmdo potencial eléctrico entre los electrodos de excitaoién y

" el electrodo colector pare hacer que las cargas producidas por

los dtomos excitados del indicado gas inerte se muevan hacia el
electrodo colector; la aplicacidn de wma sefal eléotrica a un
electrodo de'rejilla.situado en el espacio existente entre los
eleotrodos de exo;tacién ¥y el electrodo colsctor, para modular
el flujo de cargas dirigidas al electrodo colector para producir
wa seiial aﬁalégica amplificada,

4. El método de 1a reivindicacién 3, en el que di-
oho primer potencisl eléctrico es pulsado, y dicho segundo poten—
cial eldéctrico ss mantiene continuamente.

A5. Se reivindica por dltimo, como objeto sobre el
que ha de reczer la patente de invencidn que se solicita: "UN
METODO Y SU CORRESPONDIENTE DISPOSITIVO AMPLIFICADOR ELECTRNICO-
IONICO PARA AMPLIFICAR UNA SENAL ELECTRICAY,

Todo conforme queda descrito y reivindicado en la
presentie memoria descriptiva que consta de treinte péiginas me-

canografiadas y dibujos adjuntos.

Madrid, 3 Diciembre 1968
BERNARDO UNGRIA
P-Pf
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